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Układ dekodera kodu BCP na kod 1 z 10.W przypadku wy-
korzystania tylko trzech wejść od A do o /j) ••O"/, 
może być wykorzystany jako dekoder kodu binarnego na 
kod 1 z 8. 

M C Y 7 4 0 2 8 N 
MCY 64028N 
Dekoder kodu BCD 
na kod dziesiętny 

Informacja wstępna 

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń 

UDD 3 1 B C 0 A 8 

N N ro re ra m rsi m 

bj UJ Lij Lii T H u m m r 
4 2 0 7 9 5 6 Uss 7/.028 

Tabela stanów logioanych 

We j Scia Wyjścia 
D c Ii A 9 8 7 b 5 u 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parametry dopuszczalne 
/U-- = 0 V/ 

Oznaczenie Na swa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Na swa Jedn. 
min max 

UDD Mapięcie zasilania V -0,5 i-20 

Napięcie wejściowe V -0,5 UDD + °'5 

Prąd wejściowy mA -10 4.10 

PD Moc rozpraszana mW 500 

*amb Temperatura otoczenia w czasie 
praoy 

MCY 74....N °C -40 +85 

MCY 64... .N °c 0 +70 

Temperatura przechowywania °c -55 +1P.5 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Wariatki poaiaro 
Oma-oiłRle Hacwa Jadn. ł"&ab min 25< 'c "»srt> eax HX 

[v] 
D0 
[v] 

aDD 
M min max min typ max min M X 

HX 
[v] 

D0 
[v] 

aDD 
M 

IDD Prąd sessiŁaala w etosie apo-osynku M 
5 
10 
20 
•too 

0,04 
0,04 
0,04 
0,08 

5 
10 
20 
100 

150 
300 
600 
3000 

0;5 
0;10 
0;15 
0;2Q 

5 
10 
15 
20 

fajsięoie wej-4eic*i w stanie wysokia V 
3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

3,5 
7 
11 

0.5J4.5 
159 
1,5,13,5 

5 
10 
15 

Saplęaie wsj-£oi<**e « stania niskie V 
1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1.1 
3 
4 

0,5i4,5 
1;9 
1,5-,13,5 

5 
10 
15 

' Prąd we j (Solowy HA + 0,1 ii O"5 +0,1 +1 0;18 18 

doh Bspięole wy1-
śaio*<f w etmale wysokia T Ddd-0,05 0m-0,05 nBD-0,05 5;10;15 

D0t . pięcie wyj-ście* s w stanie siskin ? 0,05 0 0,05 0,05 5 510;15 

I0H wyjściowy w stanie wysokim •A 
-0,64 
-2 

-0,51 
-1,6 

-1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0;5 
0i5 

4,6 
2,5 

5 
5 

-1,6 r i 4 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10 
-4,2 -3,4 -6,8 -2,4 0;15 13,5 15 

*0l Prąd wyjściowy w stanie niskie BA 
0,64 
1,6 

0,51 
-1,3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

0j5 
0;10 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,2 3,4 6,8 2,4 0 j15 1,5 15 
t M b - i n « -*0°C dla HOT 6*....} 0°0 dis MOT 74. ... 
t__h „_ =. +85°C dla MOI 64.... i +70°C dla BOY 74 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/t a B b = +25°G, tp - t f « 20 na, C L « 50 pF, Hj. » 200 k £ / 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość Warunki 

pomiaru Oznaczenie Nazwa Jedn. 
typ max 

Warunki 
pomiaru 

tPŁH 

*PHL 

Czas aropagaoji smiany stanu 
e niskiego na wysoki 
Czas propagacji umiany stanu 
ss wysokiego na niski 

ns 
175 
eo 
60 

350 
160 
120 

5 
10 
15 

tTLH 
tTHX 

Czas narastania zboosa sygna-
łu wyjściowego 
Cze.s opadanie zbooza sygnału 
wyjściowego 

ns 
100 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa PP 5 7,5 
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